OEM: RFT Transistor GC112 Datasheet

Germanium PNP Transistor

GC112

80V / 150mA
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6C 112

Statische Kennwerte Min. Typ Max.

Kollektor-Bosis-Reststrom -leeo o A 18 pA
-Ues = {5Y

Kollektor-Emitter-Reststrom =ligs 300 pA 500 pA
=Uezs = B0V

Ree = 00

Emitter-Bosis-Reststrom -leso 50 ph
~Uen = 10V

Dynamische Kennwerte

Ubergangsfrequenz fr 300 kHz
~Uee = §¥
=le = 2mA

KurzschluBstromverstéirkung hize 10 a0
“Uea 6V
=l 2mA

Spezialmessung:
Kollektorstrom nach angegebener Schaltung:

-le = 10 mA Ueg = U= + U~
U= =(66V+2)V
U~ = (80 V 4+ 5) V.
550
T u.
i, R=28k
50Hz |! O L=WH
L]
Bestellbeispiel fir einen Transistor Transistar GC 112
8.69 "
KOMBINAT VEB HALBLEITERWERK FRANKFURT {ODER)
26 Stammbetrieb Holbleiterwerk Frankfurt (Oder) i
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